
Made in Germany

Характеристики
Датчик диффузного отражения

M30 x 1,5

Электрический разъём

Диапазон 1600mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)

регулируемый

Электронные данные
AS-iЭлектрическое исполнение

26,5...31,6 DC (AS-i)Рабочее напряжение [V]

< 30Потребление тока [mA]

Инфракрасный свет 880 nmТип света

IIIКласс защиты

даЗащита от переполюсовки

Выходы
Режим срабатывания на светВыход

тактовыйЗащита от короткого замыкания

даЗащита от перегрузок по току

Диапазон контроля
1600 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)Диапазон [mm]

Условия эксплуатации

-25...60
Температура окружающей
среды [°C]

IP 65Степень защиты

Испытания / одобрения
EN 60947-5-2Электромагнитная совместимость

579MTTF [лет]

AS-i классификация
S-1.1AS-i профиль

1
Конфигурация входов/выходов
[Hex]

1Идентификационный код [Hex]

46201AS-i сертификат

Биты данных D3D2D1D0Бит данных

OI5021
Фотоэлектрические датчикиOIT-ASI/US-100



не
используется

не
используется

не
используется

Релейный сигнал
(включено=1)Тип

Биты параметров
функция неиспользуется

Бит
параметра

функция неиспользуетсяP0
функция неиспользуетсяP1
функция неиспользуетсяP2
функция неиспользуетсяP3

Механические данные
PPO (модифиц.)Материал

PMMAМатериал линз

0,125Вес [kg]

Дисплеи / Элементы управления
желтыйИндикация состояния выхода LED

электрическое подключение
Разъём M12Электрическое подсоединение

Назначение жил кабеля при подключении

Принадлежности

2 крепёжные гайки; отвертка
Принадлежности (входят в
комплект)

Примечания
1Упаковочная величина [штука]
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